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(54) Title: METHOD FOR PRODUCING SOLAR CELLS HAVING A SELECTIVE EMITTER 

(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SOLARZELLEN MIT SELEKTIVEM EMITTER 

(57) Abstract: The present invention relates to a method for producing solar cells having a selective emitter using an improved et­
ching paste composition, which has a substantially improved selectivity with respect to silicon layers. 

(57) Zusammenfassung: Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Solarzellen mit selekti-
vem Emitter unter Verwendung einer verbesserten Atzpastenzusammensetzung, welche eine wesentlich verbesserte Selektivitat 
gegeniiber Siliziumschichten aufweist. 


